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MIDDLE-G CZUJNIKI
FOTOELEKTRYCZNE

GT5RS-PNP-N
Czujnik fotoelektryczny barierowy 7 m PNP

¢ Polaryzowana soczewka w modelu z reflektorem

¢ Zwarte umocowanie jako opcja
* Wyjscie alarmowe

* Dostepna ze ztgczem - M8
 IP67

OPIS PRODUKTU

TAKEX

TAKENAKA SENSOR GROUP

Middle-G firmy Takex Takenaka Electronic Industrial to zwarty catkowicie zatopiony czujnik optyczny, stosowany w maszynach z bardzo ograniczonym miejscem
do montazu. Polaryzowana soczewka eliminuje ewentualne odbicia. Mozliwo$¢ zastosowania dodatkowej obudowy utatwiajgcej montaz. Posiada wyjscie

alarmowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakc;ji
Dopuszczenia

Funkcja

Max. napiecie DC

Max. temperatura pracy
Min. napiecie DC

Min. temperatura pracy
Pobér mocy (max)
Podtaczenie elektryczne
Przelacznik zatacz gdy jasno / zatagcz gdy ciemno
Stopien ochrony IP
Technologia czujnika
Typ Swiatta

Wyjscie

0,5ms

CE

Zatgcz, gdy jasno/ciemno
24V

55°C

12V

-25°C

0,025 A

Kabel 2 m

Tak

P67
Barierowy
LED czerwony

PNP



7000 mm

Zakres detekcji
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LED

E

115

g ")

url 4"| = 1

_.Lru.r_ 1 "

] 1 4
I el =y

L jode= “Th

1

1 -

R e L

Vi

_ i

= 1

e kel ek o il T &

I 1

il

lllllll [N

-H-

. il
Srrmandlas

e

T
1
I
I

L]

- o o o ] o

Axis

FEGE T [y R S

—

v

20 20 0 20 40 60

60

F v §

120%

®PNP

T
I
~]
& _ w
o Z W Zu Zu o
] Qo000 00056
5 5 5 3
2 2 2 2
5 5 5 5
= e =3 =)
T E 3 E
s 3 5 3
= 3
@ H
£ £
2 3
E BE %
§ i £5 2
@ o Gm
=
] -
@
.IDUv
L)
bl N
a¥ e
T oo
A
..wo;@
B |7
a.l[..[b
& | =
2 i

N2 (W

B

TT

-

Y

_-_@¢}

e
r

BEAM AX1S
425 ,

“ — &—
[ S
| &y
5 !
Pty VF=F11
Lota? 3
-t tel ".om &
e 17
Tened
wegey Lt
e =F=-
+ |
T
U
P—?U‘
<+




120%

®PNP

T
B
~]
- w w
I=1 Z L Zu Zu T u
] 000g 8000
5 3 5 3
a & a 3a
% ¥ ¥ 5
=3 =] o -]
B E B E
s 4 & 3
= =
3 @
£ £
5 &
- o

2

<

O O

et
m 2 pi 3
g s 53 @
@ 3 62
>
= -
[+
.IDv
L)
o™~
o¥ b
T oo
=]
ma
.m e e
-1 st i {4 >
2 -
2
N1 [euB]

OO

3

o o ﬁr
ale. Wy
2 “.. % wil 4"| b 1
'y - ') ol i 1
! ) @ ) .
- pp—
P! H §. AN o o
e s [ "
o L - | )
'y 1 1]
1 [N
1 .“
[
al - Y 1 &
o
N
i
T
xi
o 1
.
w5
=
| —= S—
Jo— —
1 [ [ i
ﬁ SO I
tete® P, ==
o (R il
B aTate _1«_1
258535 -t
- h —ﬂ
.2 ~
e
¥
it
i
||||| _h
s
~| 1 ¥ ]— =
L._ 1 _f..n_ !
i i m g
L = L
g
= MO 4
] o =
T } |ﬂn..|._*. 5 e
1
| |
] (.
=] Al e-- Ldeasgep====ll i -
2 b
11
L
e e ——— . . e e s e &
15 el L el b 1l
A |
]
a i ' ety —
| 1 4 1
i ' 1
i i ¥
i - i
I 1 o 1
wal ™ 1
) 1
._mn o '

f

| S A

fobd]

3

1

—_———y—-—

o

]
L

BEAM AX rS—{




	MIDDLE-G CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE
	GT5RS-PNP-N  Czujnik fotoelektryczny barierowy 7 m PNP
	OPIS PRODUKTU
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA



